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Visa projekta istenoSanas laika, nemitigi tiek meklétas jaunas iesp€jas uzlabot un
kontrolét nanokompozitu struktiiras ar inovativam sintézes metodém. Metalu oksidu kompozitu
pielietojumu nosaka to fotokatalitiskas, magnétiskas, fotoluminiscentas un citas ipasibas. ZnO
augsta elektronu mobilitate, pusvaditaja daba un pargjas fizikalas ipasibas padara to par plasi
izmantotu jaunu kompozitmaterialu izveidé. Kombingjot to ar dazadiem oksidiem (Al;O3,
FexOy, SiOy) un metalu katjoniem ir iesp&ams iegiit dazadus nanokompozitus ar jaunajam
IpaSibam. Fe,Oy-ZnO kompoziti piesaista ar savam neparastajam Ipasibam, kas lauj veidot gazu
sensorus, saules baterijas un citus izstradajumus.

Ar nogulsngianas metodi iegiiti FexO,-ZnO nanokompoziti ar dazadu Zn®*:Fe®" attiecibu.
Lai izpétitu, ka izejvielu attiecibas un sintézes apstakli ietekme gala produkta ipasibas tika
izmantotas rentgenstaru difrakcijas analize, Furjé-1S spektroskopija, gaismas absorbcijas un
fotoluminiscences spektroskopija, ka ar1 veikti gazes jutibas merijumi.

RTU Tehniskas fizikas institiita tika izstradats varizonas p-n homoparejas veidoSanas
panémiens silicija un CdTe. Ka arl izpétita iesp&ja palielinat ZnO monokristalu
elektrovaditsp&ju un uzlabot to kristaliskas 1pasibas apstarojot ar jaudigo Nd:YAG lazera
starojumu.  Atskaités perioda turpinati eksperimentalie pétijumi ar CdZnTe paraugu
apstaroSanu ar Nd:YAG lazera starojumu ar mérki noskaidrot stipri absorb&joSas virsmas
strukttiras veidoSanas mehanismu.

LU Cietvielu fizikas institiita veikti ZnO, CdS un CdTe luminiscences spektra rajona no
250 nm lidz 800 nm un temperatiiru diapazona no 8 K 11dz istabas temperatiirai.

Profesors A.Medvids piedalfjas Konferencé Lietuva, kur uztajas ar mutisku referatu,
sagatavots un iesniegts patenta pieteikums.
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